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Sposéb uzyskiwania fazoczuloSci - tranzystorowego wzmacniacza
napiecia niezréwnowazenia mostka oporowego

1

Wynalazek <dotyczy sposobu uzyskiwania fazo-
czulo$ci tranzystorowych wzmacniaczy pradu
zmiennego przeznaczonych do wzmacniania ma-
pieé niezréwnowazenia mostké6w oporowych, Spo-
s6b ten moze znalezé zastosowanie w wielu ukla-
dach pomiarowych i regulacyjnych, a zwlaszcza
w elektronicznych regulatorach temperatury- z
czujnikami oporowymi.

Znana jest ogélna metoda uzyskiwania fazoczu-
lo§ci tranzystorowych wzmacniaczy sygnaléw si-
nusoidalnych polegajgca na zasilaniu jednego ze
stopni ich wzmocnienia napieciem pulsujgcym, to
jest wyprostowanym jednopotéwkowo mnapieciem
sinusoidalnie zmiennym, o tej samej czestotliwo-
Sci co sygnal wzmacniany. Metoda ta we wzmac-
niaczach mapieé miezré6wnowazenia mostkéw opo-
rowych jest nie wystarczajgca, poniewaz zapew-
nia fazoczulo§é wzmacniacza jedynie przy dosta-
tecznie malych mniezréwnowazeniach mostkéw.
Istota wynalazku polega ma zasilaniu mostka opo-
rowego i jednego ze stopni wzmacniacza zgodnymi
w fazie sinusoidalnymi napieciami zmiennymi o
jednakowej czestotliwosci, wyprostowanymi jed-
nopoléwkowo. Sposéb uzyskania famoczutosei tran-
zystorowego wzmacniacza napiecia miezré6wnowa-
zenia mostka oporowego zostanie blizej objasnio-
ny na przykladzie przedstawionym na rysunku,
gdzie fig. 1 przedstawia schemat ideowy mostka
oporowego z czujnikiem temperatury oraz wzmac-
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niacza, a fig. 2 — przedstawia przebiegi napieé
wzmacniacza.

Mostek 1, wyposazony w czujnik temperatury 2,
wspélpracuje ze wzmacniaczem 3. Spos6éb wedlug
wynalazku polega na zasilaniu zaréwno drugiego
stopnia wzmocnienia wzmacniacza w punktach C
oraz M jak réwniez i mostka w punktach A oraz
B, zgodnymi w fazie napieciami sinusoidalnymi
o jednakowej czestotliwoéci na przyklad siecio-
wej, wyprostowanymi jednopoléwkowo za pomocg
diod D, i D, wlgczonych tak, aby przewodztly
prad w réznych pélokresach zmian mnapiecia.

Dla lepszego wyjasnienia dziatania ukladu uwi-
doczniono ma rysunku fig. 2 w postaci wykresé6w
przebiegi 'wazniejszych napieé wzmacniacza dla
dwéch mozliwych kierunkéw niezréwnowazenia
mostka oporowego. Z por6wnania Pprzebiegéw
uwidocznionych ma rysunku fig. 2a i fig. 2b jest
widoczne jak wplywa zmiana o 180° fazy napie-
cia Ug; ma wejSciu wzmacniacza na przebieg po-
zostalych napieé: faza mapigcia Up, na wejsciu
2-go stopnia wmomietei-a réwniez zmienia sie
0 180°, natomiast napiecie U na kolektorze tran-
zystora 2-go stopnia wzmocnienia oraz napiecie
wyjéciowe U,, w=mieniajg tylko swoje wartoSci.

Zastrzezenie ’pate-ntowe

Spos6b uzyskiwania fazoczuloSci tranzystorowe-
g0 'wzmacniacza napiecia mniezré6wnowazenia
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mostka oporowego znamienny tym, 2ze mostek nymi napieciami o jednakowej czestotliwosci,
oporowy oraz jeden ze stopni wzmacniacza sg zwlaszcza sieciowej, wyprostowanymi jednopoléw-
zasilane zgodnymi w fazie sinusoidalnie zmien- kowo.
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